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1. Процеси трансформації станів домішки кисню в монокристалах кремнію при високоенергетичному
опроміненні та термообробках

2. Processes of oxygen impurity state transformation in the silicon single crystals under high energy irradiation
and heat treatments

Реферат:
1. Досліджено перебудову станів домішки кисню в структурі кристалів кремнію під впливом їх теплового та
радіаційного збудження. Доведено існування в кремнії неоднорідностей просторового розподілу домішки
кисню субмікронного масштабу, в яких атоми кисню під дією тепла та радіації набувають ряд додаткових
колективних властивостей. Виявлено ефект терморадіаційної конденсації кисню на радіаційних дефектах
при температурах, коли його дифузія незначна. Проаналізовано механізми впливу домішок Sn і Pb на термо-
та радіаційно-стимульовані трансформації стану кисню в кремнії. Виявлено утворення кількох нових
акцепторних і донорних станів кисню в кремнії під час опромінення при температурах повного відпалу усіх
раніше відомих електрично активних радіаційних дефектів.

2. The reorganization processes of oxygen impurity state in silicon single crystals at their thermal and radiating
excitation are investigated. The existence of oxygen impurity heterogeneities of spatial distribution in silicon



crystals is shown in submicron scale. Oxygen atoms in this state obtain some additional collective properties under
action of heat and radiation. Thermal-radiating condensation of oxygen atoms on radiation defects is revealed. The
mechanisms of Sn and Pb impurities influence on the oxygen condition in silicon are analyzed. Several new
acceptor and donor state of oxygen in silicon are revealed after irradiation at temperatures of complete annealing
of all known electrical active radiation defects.
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